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Der lms-Takt w
ersten BackExt
generiert und

ird an der
endkarte
die weiteren

Aus einem externen 9 VAC-Netzteil wird einmal pro Crate

eine 50 Hz-Freuenz abgenommen und niederohmig

flir genau diese Periode der Netzfrequenz.
Der 1lms-Takt dient der real-time sychronen Anzeige der Messbereiche!
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weitergegeben.
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Deren Nulltransfer triggert einen lms-Takt
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